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摘要(译)

本公开涉及用于制造OLED器件的方法，OLED器件和显示面板。制造
OLED器件的方法包括：在衬底上形成第一电极层;在第一电极层上对应
于像素限定层的位置处形成至少一层无机膜;在形成第一有机层时，以至
少一层无机膜的蚀刻角破坏第一有机层;在无机膜上形成像素限定层;在第
一电极层，无机膜和像素限定层上形成第一有机层;在第一有机层上依次
形成发光层，第二有机层和第二电极层。
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